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Hodnoceni bakalarské prace oponentem
Nézev préce: Kompaktni tester elektronickych souéastek
Student: David PATERA | sm.&so: | E10B0331P
Oponent: Ing. Lukas$ Kupka, Ph.D.
Kritéria hodnoceni prace oponentem Max. body Prid&lené body

Splnéni zadani prace (posuzuje se i stupefi kvality spinéni) 25 15

Odborna droven prace 50 25
Interpretace vysledkd a jejich diskuze, p¥ip. aplikace 15 7

Formalni zpracovani prace, dodrZovani norem 10 5

Hodnoceni obsahu a kvality prace, pfipominky:

Student ve své BP navrhoval a kontruoval kompaktni tester elektronickych souéastek.

Prvni, teoreticka, ¢ast prace je zpravcovana dobre, pfehledné a je, vzhledem k zaméreni prace, dostatecnd. v
dal$i Casti Popis méficiho systému jiz student v podstaté popisuje soucastky stylem pfipominajici katalogovy list
a postradam zde diskuzi a zhodnoceni finainé vybranych soucéstek. V Obr. 3.2 jsou ve schématu uvedeny
ohmické hodnoty rezistor{l bez jakéhokoliv daldiho oduvodnéni & odvozeni. Samotny popis mikrokontroléru a
méFicich procedur je znaéné chaoticky a nepfehlednost dovréuji dalsi rovnice s pfimo dosazenymi hodnotami
bez postupu jejich tvorby. Vysledky prototypu jsou prezentovany pomoci grafi procentudlnich odchcrlek mezi
testerem a normalovym méfi¢em. Toto je v podstaté zobrazeni korekci, tudiz bych ocekéval v souladu s teori
méfeni spojnicovy Useckovy graf. V posledni kapitole, kterd se zabyva srovnanim dosazenych vysledk( s jiz
dostupnymi zafizenimi, postradam néjakou predhlednou tabulku s porovndvanymi parametry (cena, funkénost,
rychlost méfeni atd.). Tato posledni kapitola vietné moznych vylepSenich prototypu jsou znacné kratké a
strohé a vyvolavaji silny dojem casové tisné pfi jejich tvorbé.

Pfesto musim konstatovat, ze student v praci prokazal jistou miru samostatné prace, ktera prokazuje jeho
urcité znalosti v oblasti elektroniky.

V praci se rovnéz vyskytuje zna¢né mnozstvi formalnich nedostatke.

Praci doporucuji k obhajobé a hodnotim ji zndmkou dobie.

Dotazy oponenta k praci:

Jaka je rychlost provadénych méreni?

Jaké jdou davody pro volbu hodnot rezistor{ pouzivanych pro mefeni pravé 680 ohm{ a 470 kohm(i?

ProC je mefeni akumulacnich prvk{l provadéno bipolarné? Jaky vliv ma tato skutecnost pfi méFeni polarnich
kondenzator(i?

Proc je pfed kaZzdym méfenim procesor resetovan?

Dochazi k vybiti akumulacnich prvki pfed méfenim? Jakym zpfisobem?

Bakalarskou praci hodnotim klasifikaci dobfe (podie Kiasifikaeni stupnice dané smérnici dékana FEL)
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